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Rolul memoriel

= zonha In care sunt stocate programele si datele
Cu care opereaza procesorul

= comunica cu procesorul pe magistralele de
control, de adrese si de date

= prezinta o zona de interfatare intre procesor Si
dispozitivele de stocare si alte interfete de
extensie a calculatorului



Tipuri de memorie

= RAM (Random Access Memory)

= memoria poate fi citita si scrisa in mod aleator
= ROM (Read Only Memory)

= memoria poate fi doar citita (secvential sau aleator)
= \Volatil

= memoria pastreaza datele stocate numai in timpul
alimentarii cu energie electrica

= Nevolatil
= datele se pastreaza si in lipsa alimentarii



Tipuri de memorii RAM

= SRAM (Static RAM)

= pastreaza datele inscrise pana la oprirea alimentarii

= DRAM (Dynamic RAM)
= datele inscrise trebuie reimprospatate periodic



Memorii SRAM

= pazate pe circuite CMOS de tip latch-D
= fiecare celula contine 6 tranzistoare

WL

=
=
(95

BL BL

= access de scriere si citire foarte rapid



Memorii SRAM

= organizarea celulelor

= matricial (randuri de adrese, coloane de latimea
cuvintelor)

Magistrala
de adrese
Magistrala
de date

Decodor de adrese




Memorii SRAM

= Avantaje:

= foarte rapid (opereaza la viteza de comutate a
tranzisoarelor)

= acces simplu (trel linii de control — RD, WR, CE)

= circuite necesare simple (poate fi legat direct pe
magistralele procesorulur)

= consum redus (trece curent numai la schimbarea
nivelului logic)



Memorii SRAM

= Dezavantaje

= spatiu ocupat mare (fiecare celula are nevoie de cel
putin 6 tranzistoare)

= capacitate mica (1kB - 16MB)
= costurt mari



Memorii DRAM

= stocheaza informatia pe o capacitate integrata
= accesul se face cu un singur tranzistor

= n unele cazuri capacitatea poate fi chiar
capacitatea parazita a tranzistorului respectiv

= din cauza curentului de scurgere capacitatile
trebuie reimprospatate periodic

= operatia de citire este realizata prin extragerea
sarcinii de pe capacitor, fiind astfel destructiva



Memorii DRAM
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Memorii DRAM

= Avantaje

arie mica a celulelor de memorie

uniformitate ridicata a celulelor

capacitate mare (pana la 1GB)

costuri micl



Memorii DRAM

= Dezavantaje

= structura mai complicata (mai multe linii de control)
= necesita controler de memorie special

= necesita reimprospatare periodica (fiecare rand la
65ms)

= necesita reimprospatarea randului dupa fiecare
Citire

= viteza de access redusa (datorita modului de
incarcare si descarcare a capacitorului)

pentru access are nevoie de mal multe operatii



Memorii DRAM

= accesul burst

= citirea unei linii complete este mai rapida decat
citirea octetilor separat

= temporizari
= CAS (Column Address Strobe)
= RCD (RAS to CAS Delay)

= RP (RAS Precharge)
= RAS (Row Address Strobe)




Memoria principala

stocheaza programele si datele pe care
opereaza procesorul

ofera viteze mari de acces

opereaza Si ca un buffer intre procesor Si
celelalte periferice mai lente

legat direct la procesor (cu controler de
memorie incorporat) sau la FSB prin
iIntermediul northbridgeului

este construit din memorii DRAM



Memoria principala
SIMM DRAM
SIMM FPM-DRAM

DIMM SDRAM

DIMM DDR-SDRAM s




Memoria principala

= Viteza memoriel

= |atimea de banda
= latimea cuvantului x viteza ceasului

64 bit x 133 MHz = 1066MB/s (PC133 - SDRAM)

64 bit x 400 MHz = 3200MB/s (PC3200 - DDR)

64 bit x 1066 MHz = 8533MB/s (PC8500 - DDR2)
= timinguri

= timing mai mare => procesorul asteapta mai mult




Memoria cache

= memoria principala este mai lenta decat
procesorul

= se intercaleaza o memorie SRAM de capacitate
mica, dar viteza mare

Memoria

Controler principala

de
memorie




Memoria cache

= plocul de program pe care tocmal executa
procesorul este adusa din memoria principala
in memoria cache (acces burst), iar programul
se executa din cache

= este 0 oglinda a memoriei principale

= cand datele cerute de procesor nu se afla in
cache (cache-miss) operatia este intrerupta
pana cand se pune datele existente in cache in
memoria principala si se aduce datele noi
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